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応用物理学会 2015年第62回応用物理学会春季学術講演会 

一般セッション(口頭講演) | 15 結晶工学 | 15.4 III-V族窒化物結晶

15.4 III-V族窒化物結晶
2015年3月12日(木) 13:15 〜 19:45  B1 (6B-101)
△：奨励賞エントリー 
▲：英語発表 
▼：奨励賞エントリーかつ英語発表 
空欄：どちらもなし
 

 

13:15 〜 13:45

[第5回女性研究者研究業績・人材育成賞(小舘香椎子賞)受賞記
念講演] 化合物半導体を中心とした混晶薄膜ヘテロ構造の結晶
成長

〇出浦 桃子1 (1.東北大学)
キーワード：化合物半導体


